Caratterizzazione ottica di
semiconduttori per la fotonica

P Optical characterisation of
u semiconductors for photonics

L'offerta tecnologica che viene proposta riguarda la
caratterizzazione con tecniche ottiche allo stato dell'arte di
semiconduttori per lo sviluppo di emettitori di luce e sensori

The proposed technological offer concerns the availability of
state-of-the-art optical techniques to characterise light emitters
and sensors
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La nostra offerta riguarda I'applicazione di queste tecniche a tipologie differenti di
semiconduttori di interesse per applicazioni optoelettroniche (emettitori di luce,
sensori, rivelatori).

Il range spettrale coperto si estende da 300 nm a 850 nm.

Abbiamo una trentennale esperienza nel campo della spettroscopia ottica ad alta
risoluzione spazio-temporale. Primi fra i gruppi italiani ad implementare questo tipo
di spettroscopia ai semiconduttori.

Laser CW e impulsati (ps ,ns), lunghezza d'onda fissa e variabile

Apparato per microfotoluminescenza 10-300 K

Apparato per correlazione temporale di singolo fotone (risoluzione 100 ps) e
streak camera (risoluzione 5 ps).

Le tecnologie proposte sono stati applicate con risultati eccellenti nell'ambito
di progetti nazionali e internazionali per lo studio di semiconduttori e per la loro
integrazione in strutture fotoniche. Recentemente i semiconduttori studiati e
sintetizzati in loco dal gruppo del referente sono le perovskiti di alogenuri di estremo
interesse perapplicazioniad ampiospettro,dall’'energy harvesting all'optoelettronica.
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